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Abstract (en)
[origin: WO7900127A1] Defect current protection switch, in which the conductors (5) are associated to a core (6) of which the magnetic induction
flux actuates, in case of defect, a tripping device. When a magnetic field produced by the defect current is superposed to a permanent magnetic
field, the magnetic field in the magnetic system of the tripping device may become so weak that the armature (8) falls. The core (6) can form,
particularly, several turns around the conductors (5) and be an integral part of the magnetic system (1) comprising the conductors of the induction
flux (7) of the tripping device. The core (6) goes across the conductors of the induction flux (7) of the tripping device.

Abstract (fr)
Interrupteur de protection a courant de defaut, dans lequel les conducteurs (5) sont associes a un noyau (6) dont le flux magnetique d'induction
actionne, en cas defaut, un dispositif de declenchement. Lorsqu'un champ magnetique produit par le courant de defaut est superpose a un champ
magnetique permanent, le champ magnetique dans le systeme magnetique du dispositif de declenchement peut devenir si faible que l'armature (8)
tombe. Le noyau (6) peut notamment former plusieurs spires autour des conducteurs (5) et faire partie du systeme magnetique (1) comprenant les
conducteurs du flux d'induction (7) du dispositif de declenchement. Il est prevu que le noyau (6) croise les conducteurs du flux d'induction (7) du
dispositif de declenchement.
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